KT602

Rys. 1-1351. KT602

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: ZSRR

metalowej

WartoSci charakterystyczne

Wykonanie: tranzystor krzemowy dyfuzyjny n-p-n
$redniej mocy w.cz., w hermetycznej obudowie

Zastosowanie: uklady generacyjne i wzmacnia-
jace w urzadzeniach powszechnego uzytku

Typy podobne: BF108, BSY55, BSY56, BSY87/88

KT602A KT6025 KT602B KT602I'

|

przy Us =80 V
przy Us =120 V

przy Rgg =10 Q, U =70 V
przy Rgg =10 Q, Us =100 V
przy ¢; < 70°C

przy I = 50 mA, Iz =5 mA
przy I = 50 mA, Iz =5 mA

przy U =50V, f=2 MHz
przy Ug =0, f=2 MHz
przy Uc =10 V, I = 10 mA,

f=2 MHz
przy Uc =10 V, I = 25 mA,
f =100 MHz

przy Uc =10V, Iz =10 mA

Icpo 70 70 VA
ICBO ‘ 70 70 lJ_A
y - j 100 100 A
Icgr l 100 100 A
Ucgo 120 120 80 80 v
Ucgsar | 3 3 3 \%
UgBsar | 3 3 3 3 \%
o ! 4 4 4 pF
C, 25 25 25 25 pF
Po Co | 300 300 300 300 ps
|
Fi | 150 150 150 150 MHz
hatge | 2080 =50 1580 =50 |
WartoSci graniczne
{
It s 75 075 75 75 | mA | Uggomac® \
T i 500 500 500 500 | mMA | Py pax |
It max 80 80 80 80 | mMA | Rypj-qmax
UckRr max 2 100 100 70 70 A 1} max ,
Ucprmax® | 50 50 35 35 \Y% Lomis |
D tamp = 20°C (+5°)
D Rp<1kQ, tj<70°C
3 Rp<1kQ, tj=120°C

9 —40°C < tj < +120°C

5) z dodatkowym chlodzeniem, fcase < 20°C

5.5 5 3| W
28 28 28 28| W
5 5 5 5 |°C/w
120 120 120 120 | °C
—40++85 | =
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1-1352. Charakterystyki wejsciowe
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Rys. 1-1354. Zalezno$¢ wspodlczynnika wzmoc-
nienia pradowego od pradu emitera
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Rys. 1-1353. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-1355. Zalezno$¢ modutu wspolczyn-
nika wzmocnienia pradowego od pradu

emitera
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Rys. 1-1356. Zaleznos¢ pojemnosci kolektora
od napiecia kolektor-baza
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Rys. 1-1357. Zalezno$¢ pradu zerowego ko-
lektora od temperatury otoczenia



